TRANZYSTOR n-p-n

- % BF197

Tranzystor krzemowy epiplanarny matej mocy wielkiej

czestotliwosci.

Jest przeznaczony do stosowania w stopniach wyjscio-
wych wzmacniaczy poéredniej czestotliwosci wizji odbior-

nikéw telewizyjnych.
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Tranzystor w obudowie plastykowej TM1(CE36)
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Wartosci dopuszczalne parametrow eksploatacyjnych

Napigcie kolektor-

-baza Ucso
Napiecie kolektor-

-emiter Ucro
Napiecie emiter-baza  Ugso
Prad kolektora -~ Ic
Prad bazy Ip
Moc calkowita Piot
Temperatura zlgcza t;
Zakres temperatury

sktadowania tstg
Parametry statyczne

przy tamp = 298 K

(25°C)

Prad zerowy kolektor-
-baza
przy Ucme =10V Icpo
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Napiecie przebicia
kolektor-baza
’ przy Ig =0,
ch =10 }LA
Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy Is =0,
IC = TmA
Napigcie przebicia
emiter-baza
przy Ic =0,
Iz =10pA
Wsp6lczynnik wzmoc-
nienia prgdowego
przy Ic = TmA,
Ucg=10V
przy I¢ = 20 mA,
UCE =2V
Napiecie stale miedzy
baza a emiterem
przy Ic = TmA,
UCE =10V
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Uge
Parametry dynamiczne

przy tams = 298 K
(25°C)
Czestotliwosé graniczna
przy Ic = TmA,
UCE =10 V,
f = 100 MHz fr
Pojemno§é sprzezenia
zwrotnego ’
przy Ic = 1 mA,

Ucg =10V, f = 1 MHZ Cjes
Stala czasowa sprze-
zenia zwrotnego
przy Ic = TmA,

UCE =10 V,

f = 50 MHz
Konduktancja

wejéciowa

przy Ic =7TmaA,

Uce =10V,

f =35 MHz J1te
Admitancja przeno-
szenia w przéd
przy Ic = TmaA,

Ucz =10 V,

f = 35 MHz
Konduktancja

wyjsciowa

przy Ic = 7TmA,

UCE =10 V,

f =35 MHz Jage

'|Y21e|

Usrycao

Usrceo

Usr)EBO

,
o Cc

min.

350

18-74/2

5

SWW 1156-213

40

25

40

15

typ.

550

170

80

0,9

maks.

0,35

10

MHz

pF

ps

mS

mS

us


http://elcodis.com/parts/6072986/BF197.html

18-74/2

320
BF 197
Pt
W]
240
20 a0
I3 1 T1TT
\ e |2 Suf Eqms 25°C I
160 v i
\ ? ~EEH
120 \ - le=2mA i
\ o
80 A\ Usee
\ Zs Ze
P ’ \\ 0 ‘
\
30 80 90 tom [°0] 150 O 10° 107 107 2572 103
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Charakterystyka wyijsciowa Ic = f(Ucg); Is — pa- Zaleznosé statycznego wspblczynnika wzmocnienia
rametr pradowego od pradu kolektora hgz = f(Ic)
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Zalezno&é admitancji przej$ciowej w przéd od pra-

du kolektora [Yael; @ae = f ()

20
BF 137 l
tamy =25°C /
; /
J
A
=35 MHz / /
gﬂe /I , (‘
[ms] A /
\ N 4
LA
9
— gue N (N
=== Le /
1 y i ,/ 100
77 A '
77,
e ]
1 e
/ 2! Hl ooF.
/;7/ WA [pf]
77 52k
/// v v ’\Q“
7 7.7
717 20
i // /:/
| j N RA
o1 Ll lekl”
g7 1 To Al 0"

Zaleino§é admitancji wejéciowej od pradu kolekto-
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Zalezno§é admitancji wyjsciowej od pradu kolekto-

ra gase; Cae = f (Ic)
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